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I2Cアドレス：1000000

出力コンデンサ
47uF

定常電流(MAX)：340mA
　直流重畳許容電流(MAX)：620mA
　温度上昇許容電流(MAX)：780mA

Tdvdt：3.42ms

COM：2.0V出力設計時(+2.0V)
 R1 = 150kR
 R2 = 100kR

SS：3.48ms

NO：3.21V出力設計時(+3.06V)
 R1 = 150kR
 R2 = 53kR = 100kR // 113.7kR
 113.7kR = 470kR // 150kR

SW周波数:480kHz →100kR　

R(ILIM)= 39kR
I(LIM) = 2.28Aとして

Vout(OVP)：6.5V

SONY OLYMPUS PROPERTY INFORMATION
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